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11. ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАНОСИСТЕМ 

План  

лекций по дисциплине «Физика и технология наносистем» для магистров по 

направлению подготовки 210100_68 «Электроника и наноэлектроника» 

 

Лекция №1 (2 академических часа) 

Физика и технология наносистем 

1) Основные свойства и параметры монокристаллов 

2) Метод кристаллографического индицирования 

3) Основные особенности и принципы квантовой механики. Соотношение 

неопределенно-стей Гейзенберга 

4) Физические основы элементной базы полупроводниковой 

микроэлектроники 

5) Физические основы технологий получения тонких пленок 
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Плaн

пpaктическиx зaнятий пo ДисциПлине <<Физикa и TехнoЛoгия нaнoсистеM>>

ДЛя мaгистpoB пo HaIIpaBЛеHиIo пo.цгoToвки 210100_б8 <<Элeктpoникa и

наrroэЛектpoникa>)

Пpaктинrскoе зaняTие JftL (2 акаdeлцuчecкuх наcа)

Изгoтoвления 3orrДoB для C3М.

Исхo,цные Мaтеpи€UIьI дЛЯ ПpoBе.цен ИЯ ЗaНЯTИЯ

1) Кoнспект лекций пo кypсy кФизикa и TrxнoлoгиЯ HaIIoсистем);

2) Пpезентaция пo мaTrpиЕlJly пpaктичrскoгo зaHЯT|4Я;

3) Пepсoнaгrьньrй кoмпЬЮTrp;

4) Пpoектop.

Tемьt ПpaкTическoгo зaIIЯTI4Я.

l) Mетo.цьI и3гoToBлениЯ зoHДoB.цля сзМ.

2) МетoД элекТpoxиMиЧrскoгo тpaвЛениЯ.

3) MaтеpиaлЬI .цJIя зoн.цa;

4) Пpoцедypa и3гoToBЛelнИЯ зoн.цa для C3M Nanoeduсator.

5) УстpoйстBo .цJIЯ Tp€lBлениЯ v|TЛ(УTи).

6) BoсстaнoBЛение зaтyIIиBIII |4XcЯ зoн.цoB.
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